








































专利名称(译) 形成有机发光结构的方法和制造有机发光显示装置的方法

公开(公告)号 US20130109117A1 公开(公告)日 2013-05-02

申请号 US13/587571 申请日 2012-08-16

[标]申请(专利权)人(译) 李东WON
SHIN HYEA WEON

申请(专利权)人(译) LEE，东元
SHIN，HYEA-WEON

[标]发明人 LEE DONG WON
SHIN HYEA WEON

发明人 LEE, DONG-WON
SHIN, HYEA-WEON

IPC分类号 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/5056 H01L51/0018 H01L27/3246 H01L51/5088

优先权 1020110111185 2011-10-28 KR

其他公开文献 US9166186

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在形成有机发光结构的方法中，在下基板上形成彼此间隔开的多个第一
电极。覆盖第一电极的第一有机层形成在下基板上。在第一有机层上形
成初级像素限定层。初始像素限定层包括光敏材料，并且选择性地曝
光，使得初级像素限定层和初级像素限定层下方的第一有机层的一部分
被转换为像素限定层和第一有机层图案。， 分别。在由像素限定层暴露
的第一有机层上形成发光层。在发光层上形成第二有机层。在第二有机
层上形成第二电极。
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